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虚框部分作为预留电路，先不贴
此时R30为0R

V2.0在V1.20上更新点：

1.更新了BOOST电路部分芯片选型

2.更新FM1210引脚布局

3.外部无源晶振必须要加

可选JW5513或者JW9582

4.C37改为预留焊盘，删除ISNS1O
  用于调试的电容电阻

C36要靠近鉴权IC放置

MPP切换电路

1、路径切换MOS(Q3)需用60V以上耐压MOS

2、线圈表面到外壳表面距离需要在0.9mm-1.1mm之间

待机使用468nF
进入MPP协议后切换到68nF
搭配8uH感量的能通过MPP线圈测试的磁吸线圈


